= ...

FICHA TECNICA DE PRODUCTO
16/09/2026

Circuito Integrado / Quad OpAmp FET / SO-14 / -40°C a +125°C / 2.5V-15.5V / 1.5MHz

SKU: LMC-6494  Marca: RAMSEY ~ Categorfa: Miscelaneo
$445.16
Precios con IVA incluido

DESCRIPCION

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: 'Segoe UI', Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif; line-height: 1.6;'><p style='margin-bottom: 16px;'>Circuito integrado quad operacional con tecnologia FET que integra cuatro

amplificadores operacionales en un encapsulado compacto SO-14. Disefiado para aplicaciones que demandan bajo ruido, alta precision y rendimiento estable en entornos de temperatura extrema. Su arquitectura FET minimiza la corriente de

polarizacién de entrada, resultando ideal para disefios integrados sensibles donde la fidelidad de sefial es critica. Compatible con alimentacién desde 2.5V hasta 15.5V, ofrece flexibilidad en diversas t de circuito.</p><h3 style='color:

inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Caracteristicas Principales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 20px;'><li>Cuatro amplificadores operacionales en encapsulado
SO-14</li><li>Tecnologia FET para bajo ruido y alta impedancia de entrada</li><li>Alta precisién con offset voltage de 0.11mV tipico</li><li>Rendimiento estable en rango de temperatura -40°C a +125°C</li><li>Configuracién compacta
ideal para disefios integrados</li><li>Disefiado especificamente para equipos de comunicacién profesional</li></ul><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgha(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top:
24px;'>Especificaciones Técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-top: 16px;'><div style='flex: 1 1 280pXx; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color:
transparent;'><h4 style="margin: 0 0 10px 0; color: inherit; font-size: 14px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px;'>Alimentacién</h4><p style='margin: 4px 0; font-size: 13px;'><strong>Tensién:</strong> 2.5V a 15.5V</p><p
style="margin: 4px 0; font-size: 13px;'><strong>Corriente:</strong> 2.0-4.6mA (dependiendo de V+)</p></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color:
transparent;'><h4 style='margin: 0 0 10px 0; color: inherit; font-size: 14px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px;'>Caracteristicas Eléctricas</h4><p style='margin: 4px 0; font-size: 13px;'><strong>Offset voltage:</strong> 0.11mV
(tipico)</p><p style='margin: 4px 0; font-size: 13px;'><strong>Input bias current:</strong> 0.15pA (tipico)</p><p style='margin: 4px 0; font-size: 13px;'><strong>CMRR:</strong> 82dB (minimo 63dB)</p><p style='margin: 4px 0; font-size:
13px;'><strong>PSRR:</strong> 82dB (minimo 63dB)</p><p style='margin: 4px 0; font-size: 13px;'><strong>Slew rate:</strong> 0.5-1.3V/us</p></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius:
6px; padding: 14px; background-color: transparent;'><h4 style='margin: 0 0 10px 0; color: inherit; font-size: 14px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px;'>Desempefio</h4><p style='margin: 4px 0; font-size:
13px;'><strong>Ganancia de voltaje:</strong> 120dB</p><p style='margin: 4px 0; font-size: 13px;'><strong>Ancho de banda:</strong> 1.5MHz</p><p style='margin: 4px 0; font-size: 13px;'><strong>Distorsién arménica:</strong> 0.01%
(1kHz)</p><p style='margin: 4px 0; font-size: 13px;'><strong>Corriente de salida:</strong> +30mA</p></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color:
transparent;'><h4 style='margin: 0 0 10px 0; color: inherit; font-size: 14px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px;'>Conexién y Paquete</h4><p style='margin: 4px 0; font-size: 13px;'><strong>Tipo:</strong> SO-14</p><p

style='margin: 4px 0; font-size: 13px;'><strong>Rango térmico:</strong> -40°C a +125°C</p></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Caracteristica 1 Tecnologia FET para bajo ruido oper acional

Caracteristica 2 Offset voltage de 0.11mV tipico para alta precision
Caracteristica 3 CMRR y PSRR de 82dB para rechazo de inter ferencias
Caracteristica 4 Ancho de banda de 1.5MHz con distorsién arménica de 0.01%
Caracteristica 5 Corriente de salida de +30mA para carga ver satil
Caracteristica 6 Consumo de 2.0-4.6mA para eficiencia ener gética
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